LN
\

O

VJEZBE 7

OSNOVE ELEKTRONIKE, ETR, IV SEMESTAR

DOC. DR MILENA ERCEG



ZADATAK 1

Za kolo prikazano na slici 1zraCunati naponsko
pojacanje A, 1 ulaznu otpornost R;,. Poznato je:
napon napajanja kola V,-~11.4 V, otpornosti
R-=10 kQ 1 R-,=5 kQ, napon baza-emitor BJT-a
kada provodi V;=0.7 V, napon kolektor-emitor
BJT-a u zasi¢enju V;=0.2 V, strujno pojacanje
BJT-a /= 100, Early-jev napon V, — oo,
termiCki napon V= 25 mV 1 kapacitivnost C,: a)
C,=0,b) C, — oo,
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ZADATAK 1 — DC ANALIZA

o Vee
Rc1 ﬁ] ll Rc2 l/cs

Vee = Vg2 —V
;= rcc T VBE2 7 YBES _ 4 g
Req

VCEl —_ VCC - RCll — 14‘ V > VCES

Slijedi da je BJT Q; u DAR-u.
Veg2z = Vpgr = 0.7V > Vg

Slijedi da je BJT Q, takode u DAR-u.

Kako je Vgz; = Vypr slijedi da je I, = 1.

Uvodi se pretpostavka da je 1 Q; u DAR-u.
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°Vee Io1 = Blg, = 0.99 mA
R“ﬁl’ J/c: Iy = I = 0.99 mA
B+2  B+2
s 163=5133=5ﬁ+1Bz=ﬁ+1lcz=1mA
! vBEg \V/Es, Vees = Vee — Rezlez = Vpez = 5.7V > Vigs
ik’ -Jk2 Slijedi da je BIT Q; u DAR-w.
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ZADATAK 2

Za kolo prikazano na slici izraCunati naponsko
pojacanje 4, = v,,, / (v;,; + v;,»). Poznato je:
napon napajanja kola V,,=12 V, otpornost
R=50 kQ, napon praga MOSFET-ova
V.=V.,=2 V 1 V=V, /=2 V, faktor (=0.2
mA/V?, koeficijent modulacije duzine kanala
A— 0.
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Ves1 = Vgs2 = Ip1 = Ip>
Vsgz = Vsga = Ip3 = Ipy
Ves1 + Vess = Vpp

Vep, =0V iVpa=0V

Slijedi da su MOSFET-ovi M, 1 M3 u zasi¢enju.
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Ipy = Ipy = Ip3 = Ipy

VGD2:RI:0Vi VD(;4:-RI:0V

Slijedi da su 1 MOSFET-ovi M, 1 M, u zasi¢enju.

Ves1 = Vgs2 = Vsgz = Vsga = o 6V
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Ipy = Ipy = Ip3 = Ipy = 2 (Vgs1 — V) (1 + AVps)

~ g (Ves1 — Vp)? = 1.6 mA
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